
AS4C256M16D3B-12BIN

Adres: Jednostka 13 14F Lippo Sun Plaza 28 Canton Road Tsim Sha Tsui, KLN, Hongkong

Copyright © 2020 Niezawodny dystrybutor komponentów elektronicznych
info@Micro-Semiconductors.hk

AS4C256M16D3L-12BAN

Producenci: Alliance Memory, Inc.
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Arkusz danych AS4C256M16D3B-12BIN PDF Arkusz danych do pobrania AS4C256M16D3B-12BIN Arkusz danych AS4C256M16D3B-12BIN

Akcja AS4C256M16D3B-12BIN Kup AS4C256M16D3B-12BIN Kup Alliance Memory, Inc. AS4C256M16D3B-12BIN

Alliance Memory, Inc. AS4C256M16D3B-12BIN Dostawca Alliance Memory, Inc. Dystrybutor Alliance Memory, Inc.

Alliance Memory, Inc. AS4C256M16D3B-12BIN Alliance Memory, Inc. AS4C256M16D3B-12BIN

Obraz może być reprezentacją. 
Szczegółowe informacje o produkcie znajdują się w

specyfikacji.

Szczegóły Produktu

Part Number AS4C256M16D3B-12BIN Producent Alliance Memory, Inc.

Opis IC DRAM 4G PARALLEL 96FBGA Stan ołowiu / status RoHS Bezołowiowa / zgodna z RoHS

Arkusz danych AS4C256M16D3B-12BIN.pdf

Zapisać czas cyklu - słowo, strona 15ns Napięcie - Dostawa 1.425 V ~ 1.575 V

Technologia SDRAM - DDR3 Dostawca urządzeń Pakiet 96-FBGA (13.5x9)

Seria - Opakowania Tray

Package / Case 96-TFBGA Inne nazwy 1450-1445

temperatura robocza -40°C ~ 95°C (TC) Rodzaj mocowania Surface Mount

Poziom czułości na wilgoć (MSL) 3 (168 Hours) Typ pamięci Volatile

Rozmiar pamięci 4Gb (256M x 16) Interfejs pamięci Parallel

Format pamięci DRAM Standardowy czas oczekiwania
producenta

8 Weeks

Status bezołowiowy / status RoHS Lead free / RoHS Compliant szczegółowy opis SDRAM - DDR3 Memory IC 4Gb (256M x 16) Parallel 800MHz 20ns 96-FBGA (13.5x9)

Częstotliwość zegara 800MHz Czas dostępu 20ns

Produkty powiązane

Powiązane tagi

Part Number: AS4C256M16D3B-12BIN Producent / marka: Alliance Memory, Inc.

Opis produktu: IC DRAM 4G PARALLEL 96FBGA Statek z: Hong Kong

Status RoHs: Bezołowiowa / zgodna z RoHS Sposób wysyłki: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Arkusze danych:
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